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Teilenummer JAN1IN6475US
Hersteller Microsemi
Beschreibung TVS DIODE 40.3VWM GSQMELF
Kategorie Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus 2680 pcs Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ) 40.3V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp 63.5v
Spannung - Aufteilung (min.) 43.7V
Unidirektionale Kanale 1
Art Zener
Supplier Device-Gehause G-MELF (D-5C)
Serie Military, MIL-PRF-19500/552
Stromleitungsschutz No

Verpackung Bulk
Vewackung/ Genawse SQMEF,G
Betmebstemperatr SeCo7ECTY)
Befestigungsrt SufaceMount
Stom - Spitzenimpuls (10/ 1000s) msAG200)
Kopazitet @ Frequenz S

Anwendungen General Purpose
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JAN1N6476

Microsemi Corporation
TVS DIODE 51.6VWM GPKG
AXIAL

JAN1N649-1

Microsemi Corporation

DIODE GEN PURP 600V 400MA
DO35

JAN1N6473US

Microsemi Corporation

TVS DIODE 24VWM 41.4VC
GSQMELF

JAN1NG6474

Microsemi Corporation

TVS DIODE 30.5VWM GPKG
AXIAL

JAN1NG6475

Microsemi Corporation

TVS DIODE 40.3VWM GPKG
AXIAL
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JAN1N6474US
Microsemi Corporation
TVS DIODE 30.5VWM GSQMELF

JAN1N6485US
Microsemi Corporation
DIODE ZENER 3.3V 1.5W D5A

JAN1NG649-1

Microsemi Corporation

DIODE GEN PURP 600V 400MA
D035
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